E20124

N ST EE e DA

FT-00-A-A-M6/2M

 — — —

IR R BRI BB T T
7IVT=23> EORMIE, B\ VERERE CER TS 3Bk
IEIESFIR T B R OCF, OKF, OOF, OUF
OCF (High Power)

KR R [mm] 300

OKF

IR EE [mm] 32

OOF

U Junizs: [mm] 160

OUF

U JaatiizEs [mm] 32
EFAREST

ERREERE [°C] -40~290

£8 gl 87.5

T UAVNRR AL —h

ANVIRE =3 M6
BRHEAVRES [mm] 35

ifm electronic gmbh « FriedrichstraBe 1 + 45128 Essen — BRI E DS FEEHIRELBLE T IHANHDFET, BIRGHIBEEEHET

TSRS BADHEEDERICHALRV BIR RO BAEN T ER TEFE A, — JAIP — E20124-00 —20.09.2022 — &



E20124

N ST EE e DA

FT-00-A-A-M6/2M

2K [mm] 2000

AN e [mm] 20, (BEIEEUST DIBE)
T A)IN—L AT D

& 7575 ABSHifg
T74) W& HSR

T74 ) \N\VRIHE VILVEZDO A
WEBME FILVEZO A
7Otg

INJET ATV 2XM6, TR

HIvIv—: 2
F—ILFwh 1xM11
fa®
e 1 &

ifm electronic gmbh « FriedrichstraBe 1 + 45128 Essen — BRI E DS FEEHIRELBLE T IHANHDFET, BIRGHIBEEEHET

TSRS BADHEEDERICHALRV BIR RO BAEN T ER TEFE A, — JAIP — E20124-00 —20.09.2022 — &



